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◆特点 

微功耗设计； 

额定工作电压 2.4V～5.5V； 

全磁极工作，激励磁场不分 N 极或 S 极，磁灵敏度高，正负磁开关点高度对称； 

内置动态失调电压补偿电路，温度稳定性高，开关点漂移小，耐机械应力和热应力； 

在 2.75V 供电时功耗仅有 8μW； 

产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/ EU 和 REACH 法规 1907/2006/EU 的要求。 
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◆概述 

  AH3663 是一款全磁极微功耗高灵敏度霍尔传感器。特殊设计的电路使得传感器具

有全磁极（即不分 S 极或 N 极）磁场激励功能、优良的正负磁开关对称性、以及极小的

平均功耗电流等特点。磁铁（不分 S 极或 N 极）接近传感器时（︱B︱≥︱Bop︱），传

感器输出低电平；磁铁远离传感器时（︱B︱≤︱Brp︱），传感器输出高电平。稳定的回

差（Bhx =︱Bopx- Brpx︱）确保传感器开关状态稳定。传感器磁电转换特性曲线如图

所示： 
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◆功能框图 

 

  传感器芯片集成有电压调整器、霍尔电压发生器、动态失调电压补偿器、温度补偿

器、唤醒/休眠控制器、差分放大器、施密特触发器、逻辑控制器以及漏极开路输出驱动

器等电路单元。 

 

◆休眠周期 

产品芯片内置唤醒/休眠时钟控制电路，其唤醒/休眠周期时间如图所示： 
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◆极限参数 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

贮存温度 Ts -55 150 ℃ 

电源电压 VCC 2.4 7 V 

允许功率损耗 pd — 300 mW 

磁感应强度 B 不限 不限 mT 

输出电流 IO — 5  mA 

 

◆静电等级 

人体模式下，大于静电耐压±6kV。 
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◆ 工作条件 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

电源电压 VCC 2.4 5.5 V 

工作温度 Ta -40 85 ℃ 

输出电流 IO — 5 mA 

 

◆ 电特性 

参数 符号 测试条件 典型值 最大值 单位 

输出低电平 VOL VCC1= VCC2=2.75V， IO=1mA， 

B≥BOP 

0.1 0.25 V 

唤醒功耗电流 IAWK 唤醒，VCC1=2.75V，Vo开路 3 5 mA 

休眠功耗电流 ISLP 休眠，VCC1=2.75V，Vo开路 2 4 μA 

平均功耗电流 IAVG VCC1=2.75V，Vo开路 3 5 μA 

唤醒时间 tAWV VCC1= 4V，RL=200Ω，Vo开路 125 150 μs 

周期 tP VCC1= 4V，RL=200Ω，Vo开路 60 180 ms 

占空因数 fd VCC1= 4V，RL=200Ω，Vo开路 0.05 — % 
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◆磁参数 

实验条件：VCC1 = VCC2 =2.75V，IO = 1 mA 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 

S 极工作点 BOPS — 3 4 

N 极工作点 BOPN －4 -3 — 

S 极释放点 BRPS 0.5 1.5 — 

N 极释放点 BRPN — -1.5 －0.5 

回差 

︱BOPX － BRPX︱ 
BHX — 1 2 

 

注 1：单位为毫特斯拉， 1mT（毫特斯拉）=10Gs（高斯）。 

注 2：磁场 S 极垂直指向产品正面印记时，定义该磁场为 B＞0。 
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◆封装外形图 

 

 TO-92UA/TO-92S（UA 型）封装图（单位为毫米） 

 
注：封装外形图中，引脚 1 为 Vcc，引脚 2 为 GND，引脚 3 为输出端。 

 印记 

印记 XX 或 AHXX 表示简称的产品型号，次行 XXXX 表示产品批号。 

 引出端识别 

a) M 型：面对产品印记，且两引出端向下，从左顺时针方向，引出端编号依次为 1、

2、3。 
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